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Návrh diplomové nebo disertační práce 
 

Vylepšení spektrometrických vlastností pro detekci iontů pixelovými 
detektory pomocí grafénu 

Abstrakt: 
Tento projekt navazuje na bakalářskou nebo diplomovou práci s názvem „Experimentální studium 
křemíkových detektorů těžkých nabitých částic s ohmickým kontaktem ve formě grafénové vrstvy“. 
V případě, že se podaří nalézt vhodný technologický postup tvorby velmi tenkého ohmického 
kontaktu pomocí grafénu a detekční vlastnosti takového detektoru budou dobré, bude třeba 
adaptovat tento postup pro tvorbu zadního kontaktu pitelových detektorů. 

Cílem tohoto projektu je vytvořit velmi tenký ohmický přechod na zadní straně pixelového detektoru 
(např. na zařízení typu TimePix) a stanovit detekční charakteristiky takového zařízení. 

Zadání: 
1. Teoreticky analyzujte spektrometrické rozlišení pixelových detektorů typu TimePix 

detekujících těžké nabité částice a teoretické úvahy srovnejte s experimentem. 
2. Vytvořte velmi tenký ohmický přechod na zadní straně pixelového detektoru (např. na 

zařízení typu TimePix) a stanovte detekční charakteristiky takového zařízení. Diskutujte 
případné vylepšení spektrometrického rozlišení. 

3. Navrhněte další postup ve vylepšení spektrometrického rozlišení pixelových detektorů. 
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